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Opis produktu

Pamie¢ RAM DDR4 16GB 2666V

serwerowa

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

Stan

Model

Klasa

Typ ztacza

Typ pamieci

Pojemnos¢ pojedynczego modutu
Opédznienia (Cycle Latency)

Kod producenta

Stan opakowania

Producent

Certyfikat

Liczba modutéw

Taktowanie szyny pamieci (MHz)

Produkt outletowy

115 zt

94 zt

gc_4405
8806092629295
Samsung

Uzywany
M393A2K40BB2-CTD6Q
A

RDIMM

DDR4

16

19
M393A2K40BB2-CTD6Q
zastepcze

Samsung

CE

1

2666

Tak

Pamiec¢ serwerowa Samsung DDR4 16GB 2666V
EEC M393A2K40BB2-CTD6Q

Pamie¢ RAM dziatajaca jedynie w serwerach lub w stacjach roboczych.

Pamiec¢ NIE BEDZIE dziata¢ z komputerami PC oraz laptopami!

0 Wszystkie pamieci pochodza z jednego serwera

[ Taktowanie 2666 MHz
0 Opéznienia CL 19

0 Pojemnos¢ 1x16 GB

DDR4 - Nowoczesny Standard Pamieci RAM
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DDRA4 to generacja pamieci RAM, ktéra dziata przy napieciu 1,2 V, co przektada sie na zmniejszenie poboru mocy o0 20% w
poréwnaniu do wczesniejszego standardu DDR3. Dzieki wyzszej przepustowosci oraz funkcjom cyklicznych kontroli
nadmiarowych i wykrywania btedéw, pamieci DDR4 zapewniajg niezawodnos$¢ oraz wyjatkowa wydajnos¢. Jest to idealne
rozwigzanie dla uzytkownikéw poszukujacych oszczednosci energii oraz maksymalnej mocy obliczeniowe;.

Czestotliwos¢ Pracy 2666 MHz - Szybka i Stabilna Praca

Pamie¢ DDR4 o czestotliwosci pracy 2666 MHz zapewnia odpowiednig szybkos¢ taktowania, co przektfada sie na wydajnos¢ i
komfort uzytkowania, szczegélnie w przypadku zaawansowanego oprogramowania. Aby uzyskac optymalna wydajnos¢, warto
jednak zadba¢ o odpowiedniag konfiguracje catego systemu, w tym o szybki procesor, ktéry w potgczeniu z pamiecia o wysokiej
czestotliwosci zapewni petnie mozliwosci.

Opodznienie CL19 - Szybki Dostep do Danych

Parametr CL19 okresla czas opdznienia miedzy zadaniem danych a ich odczytem z pamieci. Jest to istotny czynnik wptywajacy
na szybkos$¢ przetwarzania instrukcji przez procesor. Dzieki niskiemu opdzZnieniu, uzytkownicy mogg cieszy¢ sie szybkq i
efektywna praca wielu programéw réwnoczesnie, co sprawia, ze pamie¢ RAM z opéznieniem CL19 to doskonaty wybér dla
0s6b oczekujacych najwyzszej funkcjonalnosci.

Napiecie 1,2 V - Efektywnos¢ Energetyczna

Pamie¢ RAM DDR4 dziata przy napieciu 1,2 V, co pozwala na znaczne zmniejszenie zuzycia energii 0 20% w poréwnaniu do
poprzednich generacji. Mniejszy pobdér mocy przektada sie na lepsza efektywnos¢ energetyczng, co jest szczegdlnie istotne w
przypadku serwerdw i intensywnie uzytkowanych systeméw. Wybierajagc moduty DDR4, uzytkownicy zyskuja nie tylko wyzszg
wydajnosé, ale réwniez oszczednosci w diugoterminowej eksploatacji.
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